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Síntesis de compuestos ZnO/ZnS/CuS, para estudios de la foto-actividad bajo 
irradiación visible. 
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1 Resumen 
El ZnO ha sido ampliamente estudiado como foto catalizador debido a su gran área superficial y alta foto 

sensibilidad, sin embargo la desventaja que tiene es que posee una banda prohibida de 3.37 eV que solo 

permite ser activado bajo irradiación con luz en el rango del Ultravioleta (λ<385 nm), siendo esta una de las 

principales limitaciones para las aplicaciones prácticas del ZnO como foto catalizador. Es por lo anterior que 

se ha buscado aprovechar la región visible es combinarlos con semiconductores que tengan una banda 

prohibida angosta tal como el CdSe, CdS y PbS; sin embargo, la toxicidad y los efectos dañinos de los 

compuestos de Cadmio y plomo al medio ambiente y a la salud humana los limita para su aplicación. Por 

consiguiente, es necesario reemplazar materiales basados en cadmio o en plomo con otros más amigables con 

el medio ambiente; si combinamos las propiedades foto-catalíticas del ZnO, ZnS y CuS estas propiedades se 

incrementarán considerablemente ayudando en la separación electrón-hueco, así mediante la combinación de 

esté óxido metálico y sulfuros (ZnO/ZnS/CuS), se busca obtener un óptimo ancho de banda prohibida, tal que 

la absorción del rango del espectro solar será mayor, logrando aprovechar la principal fuente de energía 

renovable con la que se cuenta (luz solar).  

1.1 < Palabras Clave. > 
Semiconductor, Fotocatalisis, Banda Prohibida. 

2 Abstract 
ZnO has been widely studied as a catalyst photo due to its large surface area and high photo sensitivity, 

however the disadvantage is that it has a band gap of 3.37 eV that can only be activated under irradiation with 

light in the UV range ( λ <385 nm), this being one of the main limitations for the practical applications of ZnO 

as a catalyst photo. It is for the foregoing that it has sought to exploit the visible region is to combine them 

with semiconductors that have a narrow band gap such as CdSe, CdS and PbS; however, the toxicity and 

harmful effects of cadmium and lead compounds on the environment and on human health limit their 

application. Therefore, it is necessary to replace materials based on cadmium or lead with others more friendly 

to the environment; if we combine the photocatalytic properties of ZnO, ZnS and CuS these properties will be 

increased considerably helping in the electron-hole separation, thus by means of the combination of this metal 

oxide and sulfides (ZnO / ZnS / CuS), it is sought to obtain an optimum width band gap, such that the 

absorption of the range of the solar spectrum will be greater, making use of the main source of renewable 

energy that counts (sunlight). 

2.1 < Keywords: (3-5 word)> 
Semiconductor, Photocatalysis, Band gap. 
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